AUTO-EVALUACION — TRANSISTORES ELECTRONICA BASICA - CURsO 07/08

1.- Considere el circuito de la figura, en el que v;(t) es una sefial en tension que se desea amplificar.

AVCC Vee
Rc
Vee =5V § Re;
RBl = 100kQ +
Rgr»> = 50kQ
B2 V(1)
VBE,ZAD =0.7V

Br =100 Rgz |-
vi(t)

(@) Determine la condicion que debe cumplir R para que el punto de operacion del transistor esté
en zona activa directa.

(b) Asumiendo R, = 1kQ, determine la ganancia en pequefa sefial de Av,(t) respecto a v;(t).
Utilice el modelo en pequefia sefial del transistor mostrado en la figura.

Aip(t)
Bo—— C
Ug .
P Br Aip(t)
BQ

E

(c) Silafuente v;(t) tiene la forma de onda mostrada, ¢como sera la de la tension V (t)?

A Vit

+100mV

g -

-100mV

2.- Considere el circuito de la figura. Determine el rango de valores de Ry que garantiza la operacion
en saturacion del transistor. Suponga V; = 1V, K, = 100pA/N? y Vpp = 5V.

Vbb
Vbb
Rp
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3.- Considere el circuito de la figura, en el que V; = 1V, K, = 100pAN? y Vpp = 5V.
Vbb

Rp

Rg *
VGW Y0

vj(t) = Acos(wt)

(a) Determine la condicion que deben cumplir Ry, Rs, Vgg Y A para que el transistor MOS nunca
esté apagado.
(b) Suponiendo Vg = 2V, A = 0.1V y R = Rp = 10kQ, determine:
* El punto de operacion del circuito.
* La zona de funcionamiento del transistor MOS.
» La ganancia en pequefa sefial de la tensién de salida respecto a la tension de entrada.

Dibuje finalmente la forma de onda que se obtendria en la tension V (t) si se aplicara la tension
v;(t) = 0.1cos(wt) considerada.
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